L'objectif de ce travail est la formation en milieu acide oxalique de films passifs sur le  titane et son binaire Ti60Cu40 et leur caractérisation électrochimique. Les films d'oxydes de surface sur les métaux de transition peuvent se former électrochimiquement ou par exposition à une atmosphère oxydante. Les résultats montrent que le film formé sur le titane s'épaissit au fur et à mesure que le potentiel du traitement anodique se déplace vers des valeurs plus anodiques. Après un traitement anodique  d'une durée de 15 minutes, l'épaisseur du film atteint une valeur limite. Il a été observé  que l'augmentation de la concentration de l'acide oxalique fait augmenter l'épaisseur du film. A titre illustratif, le film formé sur le titane pur traité à 6V pendant 10 minutes dans le tampon hydrogénooxalate-oxalate de sodium 4.78.10-2M atteint  une épaisseur maximale.  Par contre,  pour l'alliage Ti60Cu40, nos résultats montrent que les paliers de passivation baissent par rapport à celui de l'alliage non anodisé,  lorsqu'il est  traité à des potentiels inférieurs à 4V. A des potentiels supérieurs ou égaux à 4V, les paliers sont plus élevés que celui du binaire non traité. Le meilleur état de passivité est obtenu lorsque le binaire est  traité à 1V. Cette étude montre que l'addition du cuivre modifie le comportement du titane lors de son anodisation. En effet, la passivité du titane se renforce aux plus hauts potentiels, alors que celle du binaire s'améliore aux plus bas potentiels.  En absence de traitement anodique, la polarisation potentiodynamique jusqu'à 4V montre que le cuivre améliore la passivité du titane.
Les films formés sur Ti et Ti60Cu40 ont été caractérisés à l'aide de la technique de Mott-Schottky  1, 2  . Les résultats de la technique de Mott-Schottky montrent que le film formé sur titane est un semi-conducteur de type n et que l'augmentation du potentiel de traitement fait diminuer de plus en plus la densité des porteurs de charge ;  par conséquent, ces résultats montrent que les propriétés diélectriques du film se renforcent au fur et à mesure que le film s'épaissit. Le film formé sur l'alliage Ti60Cu40 est également un semi-conducteur de type n mais ses densités de porteurs de charge varient peu avec le potentiel, contrairement au titane.

